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源-漏二极管特性参数 

参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 

 IS MOS Ҭ ȁ Ẓ

P-N  

-- -- 5 
A 

‖  ISM -- -- 20 

- ԋ  VSD IS=5.0ĂVGS=0V -- -- 1.4 V 

 Trr IS=5.0ĂVGS=0V̆ 

dIF/dt=100A/µs          ( 2) 

-- 450 -- ns 

 Qrr -- 2.2 -- µC 

̔ 

1. L=30mH̆IAS=3.8ĂVDD=100V̆RG=25̆  TJ=25C̕ 

2. ‖ ̔ ‖ ≤300μs̆ ≤2%̕ 

3. Ҍ ᵬ Ȃ 
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典型特性曲线 
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典型特性曲线（续） 
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典型测试电路 
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封装外形图 

TO-262-3L 单位：毫米 

SYMBOL MIN NOM MAX

A

A1

b

b2

c

D

E

e

L1

L

L2

4.30 4.50 4.70

2.20 2.92

0.71 0.90

1.20 --- 1.50

0.34 --- 0.65

8.38 9.30

9.80 10.16 10.54

2.54 BSC

c2 1.22 1.30 1.35

12.80 14.10

1.12 1.42

---

---

A1

c2

A

c

0.80

---

---

0.75------

D

e

L

e

b

E

L
2

b2

L
l

 

TO-220F-3L 单位：毫米 

 



士兰微电子  SVF5N60F/D/K 说明书 
 

 

杭州士兰微电子股份有限公司 ̔2.6 

http: //www.silan.com.cn ῍ 10    8  

 

封装外形图(续) 

TO-252-2L 单位：毫米 

SYMBOL MIN NOM MAX

A

A1

b

b3

c

c2

D

E

e

H

L

L4

2.10 2.30 2.50

0 --- 0.127

0.66 0.76 0.89

5.10 5.33 5.46

0.45 --- 0.65

0.45 --- 0.65

5.80 6.10 6.40

6.30 6.60 6.90

9.60 10.10 10.60

1.40 1.50 1.70

0.60 0.80 1.00

NOTE1：There are two conditions for this position:has an eject pin or has no eject pin.

L
4

Eject pin̂note1̃
2.30TYP

L1 2.90REF

 

重要注意事项： 

 ῌḠ ӥ ̆ Ҍ Ȃ Ҋ ╠ ̆ ῏Ḥ

Ȃ 

 ֟ ԍ / ֟ Ȃ 

 ֟ Ҍ ֟ ṿ̆ ↕ᴪ Ȃᴋᵥ ᵣ֟ ᴆҊ

ѿ ̆ӯ ᴋ ᶏ ֟ ȁ └ ῃ ‰

ῃ ץ̆ ᾧ ֲ ᴴ ֟ ’ Ȃ 

 ӯ֟ ̆ ҍ Ὲ Ȃ 

 ȁ ȁ₮ Ҭ ȁ ȁ ȁ ȁ ₮ └ Ȃ 

 ֟ ̆ Ὲ ҹ ᶫ ᴨ ֟ ˻ 

 http: //www.silan.com.cn 
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֟ ̔ SVF5N60F/D/K ̔ ӥ 

    ̔ ῌ ᴍ Ὲ  Ὲ Һ ̔ http: //www.silan.com.cn 

 

    ̔ 2.6     

ḱ ̔ 

1.  

    ̔ 2.5     

ḱ ̔ 

1. − TO-251J-3L TO-220-3L  

    ̔ 2.4     

ḱ ̔ 

1. TO-251J-3L  

    ̔ 2.3     

ḱ ̔ 

1.  

    ̔ 2.2     

ḱ ̔ 

1. ḱ TO-220F-3L Ḥ ̕ḱ TO-252-2L Ḥ ̕ḱ TO-220-3L Ḥ  

    ̔ 2.1     

ḱ ̔ 

1. ḱ ῏  

    ̔ 2.0     

ḱ ̔ 

1. ḱ  

    ̔ 1.9     

ḱ ̔ 

1. ḱ TO-251J-3L  

    ̔ 1.8     

ḱ ̔ 

1. ḱ ֟ №  

    ̔ 1.7     

ḱ ̔ 

1. ḱ MOS  

    ̔ 1.6     

ḱ ̔ 

1. ḱ ľ Ŀ 

    ̔ 1.5     

ḱ ̔ 

1. ḱ ľ Ŀ 

    ̔ 1.4     

ḱ ̔ 

1. ⱴ SVF5N60F Ḥ  
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    ̔ 1.3     

ḱ ̔ 

1. ḱ Trr Qrr ṿ 

    ̔ 1.2     

ḱ ̔ 

1. TO-220-3L  

    ̔ 1.1     

ḱ ̔ 

1. ⱴ TO-251J-3L  

    ̔ 1.0     

ḱ ̔ 

1.  
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